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В последнее время появился ряд работ, посвященных оценке размера, расходимости и эмиттанса пучков релятивистских электронов (позитронов) с помощью регистрации угловых распределений дифрагированного переходного излучения (ДПИ) частиц в тонких кристаллах /1,2/. Дифрагированное переходное излучение можно представить как результат отражения фотонов переходного излучения (ПИ) с характерным углом вылета фотонов ~ γ-1 на плоскостях кристалла. Поэтому при выполнении условия ω<<γωp, угловое распределение ПИ не зависит от энергии фотонов ω, а определяется энергией частиц и расходимостью пучка. 
[bookmark: _GoBack]В /1,2/ недооценен тот факт, что угловая область полного отражения рентгеновского излучения или, ширина так называемого столика Дарвина Δθ, зависит от энергии фотонов и характеристик используемого кристалла. Поэтому с ростом энергии частиц угловые распределения ПИ и ДПИ начинают отличаться. В частности, для плоскости (111) кристалла кремния с максимальной отражающей способностью рентгеновского излучения величина Δθ превышает характерный угол излучения электронов с энергией выше 10 ГэВ, что значимо искажает угловое распределение ДПИ. Обсуждаются пределы применимости методик /1,2/ и способы их расширения.
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